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Département de Génie des procédés j/\K"& Gkl duxia ol
Année Académique: 2025/2026 Domaine: Sciences et Technologies
Filiére: Génie des procédés
Spécialité: génie des procédés
Niveau: Licence 3éme Année Période: Semestre 6
Matiére Procédés cryogéniques
Section/Groupe L3*Génie des procédés*S6 Enseignant: HADEF Amar
PV des notes des examens par mati¢re (Enseignant)
# Matricule Nom Prénom Note Examen Note corrigée Signature
1 232334057114 AGOUDIJIL Akrem 0.0
2 2100404866 AOUAR Hichem 10.0
3 232334065806 BELKHERCHOUCHE| Amani 14.0
4 232334053903 BENARAB Oumaima 10.0
5 222234045703 BOUDEBOUZ Mouroudj ennada 15.0
6 232334063907 BOUZIDI Khadidja 1.0
7 232334034615 DENIA Ines 5.0
8 232334042411 DIB Manar 3.0
9 222234017205 EMBARKI Roumaissa 3.0
10 232334058908 GHOUBALI Rania 12.0
11 232334058913 HOUARA Aicha 14.0
12 232334017006 ILTHOUM Hanane 6.0
13 232334118903 KHALDI Saousene 4.0
14 232334072605 MAAROUF Malak 4.0
15 232334096816 MAHYADINE Ghofrane 9.0
16 232334070207 MANSOURI Djihene 7.0
17 222234009206 MAZAR Chahinez 3.0
18 232334018001 MERAZKA Cheyma aya salsabil 17.0
19 232334010018 MOHAMEDI Nesrine 10.0
20 202034011096 MOKRI Amna selsabil
21 222234046907 NASRI Kaouther 6.0
22 232334054009 OUCHENE Wiam 6.0
23 232334098619 OUNIS Nihad 13.0
24 232334058905 RABHI Aya 10.0
25 222234032612 ZEGHMAR Abdelkader 0.0
26 212134001747 ZEROUAL Mohammed-chiheb-
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